Amplificador Operacional de Transconduténcia - OTA

Amplificadores Operacionais de Transcondutancia (OTA) s&o dispositivos muito usados
na microeletrénica, principalmente no projeto de filtros a capacitores chaveados (SC) e
filtros continuos no tempo (gm-C). Sua impedéncia de saida € muito elevada, e a
corrente de saida € proporcional ao ganho de transcondutancia gm, do amplificador
diferencial de entrada. Quando usado com carga capacitiva, torna-se um integrador. Os
polos produzidos pelas capacitancias parasitas estdo em frequéncias altas, de forma
que o capacitor de saida define o polo dominante, dispensando compensacao em
frequéncia na maioria das aplicacoes.
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Analise AC de Pequenos Sinais com Carga Capacitiva
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Analise AC de Pequenos Sinais com Carga Capacitiva

Versao smgle -ended - NMOS
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OTA com Saida em Cascode Dobrado

O OTA com estagio de saida em cascode dobrado possui impedancia de saida muito
mais elevada que a versao simples, e, consequentemente, ganho DC mais alto. Esta
configuragao é a mais usada no projeto de filtros gm-C e capacitores chaveados.

Versao single-ended - NMOS
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Principio de funcionamento da versao single-ended - NMOS
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Versao single-ended - PMOS
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Analise de Pequenos Sinais com Carga Capacitiva

Versao single-ended - NMOS
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OTA com Saida em Cascode Dobrado Fully Differential

Versao fully differential - NMOS
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Principio de funcionamento da versao fully differential - NMOS
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Verséo fully differential - PMOS
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Analise AC de Pequenos Sinais com Carga Capacitiva
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